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Тема дисертації:
1. Дослідження оптичних та електричних властивостей кристалів, епітаксійних плівок та квантово-розмірних
структур на основі сульфіда та селеніду цинку

2. Investigation of optical and electrical properties crystals, epitaxial layers and quantum well structures on the
basis zincsulphite and zincselenide.

Реферат:
1. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню оптичних та електричних властивостей монокристалів
ZnSxSe1-x з різноманітними домішками, гетероепітаксійних струтур ZnSe / GaAs (100) та квантово-розмірних
структур типу одиночна квантова яма - ZnS-ZnSe-ZnS/GaAs (100) та надграта - ZnS/ZnSe/GaAs (100).
Проаналізовано процеси переносу заряду при ФЛ в кристалах ZnS: Al, Cr, Fe; вивчено зміни в спектрах ЕПР та
ФЛ пластично деформованих кристалів ZnS: Eu; ZnS: Al, Cr, Fe; ZnS: Al, Cr, Fe, Cu; досліджено вплив
термообробок на тип провідності кристалів ZnSxSe1-x.Проведено комплексні дослідження фізичних
процесів, які відбуваються при зрощуванні гетероепітаксійних структур ZnSe/GaAs (100) методами ГФЕ,
ФГФЕ та РГФЕ. Вивчено можливості поліпшення кристалічної якості та коригування оптичних властивостей
епітаксійних шарів ZnSe на підкладках GaAs (100) шляхом впливу на поверхню синтезованого
напівпровідникового шару м'якого рентгенівського випромінювання та високого гідростатичного тиску.



Отримано нові експериментальні дані про зміни екситонних спектрів ФЛ та СВ в епітаксійних плівках ZnSe
на підкладках GaAs (100) із різною товщиною шару та характером внутрішніх деформаційних напружень.
Вперше методом ФГФЕ на підкладках GaAs (100) зрощено квантово-розмірні структури типу одиночна
квантова яма та надграта на основі сульфіду та селеніду цинку та досліджено їх оптичні характеристики.

2. It has been investigation of optical and electrical properties of ZnSxSe1-x crystals with different admixtures,
heteroepitaxial structures ZnSe/GaAs (100) and quantum well structures as like as single quantum well structures
- ZnS-ZnSe-ZnS/GaAs (100) and superlattices - ZnS/ZnSe/GaAs (100). It has been analyse of charge transfer
processes by PL in ZnS: Al, Cr, Fe crystals; study of changes in EPR and PL spectra on plastic deformation ZnS: Eu;
ZnS: Al, Cr, Fe; ZnS: Al, Cr, Fe, Cu crystals; investigation influence of thermoprocessing on the type of conductivity
ZnSxSe1-x crystals. In work develop a complex research of physical process, which we have had in the case of ZnSe
layers grown on GaAs (100) by the VPE, photo-assisted VPE and x-ray-assisted VPE technology. It has been stude
the possibility improvement of crystal structure and correct of optical properties epitaxial ZnSe layers on GaAs
(100) substrate by the way of influence on semiconductor films the soft x-ray radiation and big hydrostatical pre
ssure. In work receive a new experimental data concerning exciton PL and reflection spectra of ZnSe layers on
GaAs (100) with different thickness and character of internal deformation strain. For the first time using the photo-
assisted VPE technology on GaAs (100) substrate have been grown the quantum well structures on the basis of
zincsulphite and zincselenide and tudies theirs optical properties.
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